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A UBER DIE INTERNATIONALE ZUS»MENARBEIT 
WAUF DEM GEBIET DES PATENTV^ENS 

PCT 

INTERNATIONALE R RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



.Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

03SGL0180WOP 


WEITERES siene Mitteilung uber die Ubermrttlung des internationaien 

Recherche nberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 03/03907 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

15/04/2003 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

15/04/2002 


VVnmelder 
SCHOTT GLAS 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationaien Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gema3 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationaien Buro ubermittelt 

Dieser internationale Recherchenbericht umfafM insgesamt _5 Blatter. 

PH Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. 



2. 
3. 



Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationaien Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Gbersetzung der internationaien 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationaien Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| 1 in der internationaien Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

[ | zusammen mit der internationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

I | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schhfUiche Sequenzprotokoll nicht uber den Often barungsge halt der 
internationaien Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

I I Die Erklarung, da3 die In computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen 

wurde vorgelegt 

I | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
|~1 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

PH wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| [ wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt. Der 
I a 1 Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationaien 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen Ist mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen: Abb. Nr. 



I I wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

PH well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | well diese Abbildung die Erfindung besser kennzelchnet 
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Feld III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von Substraten 
(202,212) mit elektrischen, halbleitenden, mechanischen und/oder 
optischen Bauelementen sowie ein Verbundelement . Das Verfahren soil 
liinsichtlich der zu verbindenden Substrate im Wesentlichen 
materialunabhangig und insbesondere auch fur empf indliche Substrate 
geeignet sein, dabei eine hohe chemische und physikalische Stabilitat 
aufweisen und/oder eine hermetische Kavitat erzeugen. Erf indungsgetnass 
wird ein erhabener Rahmen (210a, 210b, 210c , 210d) , insbesondere aus 
anodisch bondbarem Glas auf eines der beiden Substrate aufgedampft, um 
als Verbindungs element zu dienen. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



rationales Aktenzeichen 

/EP 03/03907 



A. KLASSIF123ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/50 H01L23/10 B81B7/00 



Nach der Internationa len Patentklassifikation (IPK) Oder nach der natlonalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprtifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H01L B81B 



Recherchierte aber nicht zum MindestprGfstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuMerte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 280 905 A (HITACHI LTD) 
7. September 1988 (1988-09-07) 



SpaTte 4, Zeile 47 - Zeile 58 
Spalte 5, Zeile 45 - Zeile 49 
Spalte 7, Zeile 7 - Zeile 15 



1-4,7, 
10-15, 
17-22, 
25,26, 
28-34, 
36,37, 
39-41 



-/~ 



LH 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 
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Slehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
■A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

•E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L* Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maftnahmen bezieht 

•P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten PrioritStsdatum verdffentlicht worden ist 



•T Sp§tere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden Ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

•X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischerTatigkeit beruhend betrachtet werden 

"V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit eineroder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Ver6ffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie 1st 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



19. August 2003 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



26/08/2003 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Ahlstedt, M 
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C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 895 233 A (STRATTON THOMAS G ET AL) 
20. April 1999 (1999-04-20) 



Spalte 2, Zeile 50 - Zeile 62 
Spalte 3, Zeile 22 - Zeile 32 
Spalte 4, Zeile 53 - Zeile 57 

W00-BE0M CHOI ET AL: "Anodic bonding 
technique under low-temperature and 
low-voltage using evaporated glass" , 
VACUUM MICROELECTRONICS CONFERENCE , 1996. 
IVMC'96., 9TH INTERNATIONAL ST. 
PETERSBURG, RUSSIA 7-12 JULY 1996, NEW 
YORK, NY, USA, IEEE, US, PAGE(S) 427-430 
XP010232226 
ISBN: 0-7803-3594-5 
das ganze Dokument 



1-5,7, 
9-15, 
18-23, 
25, 

27-34, 
37-39 



1-3,7, 
10,11, 
19-21, 
25,28, 
29 , 37 
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